On emploie le terme de REFERENCE lorsque la tension ou le courant que l’on désire générer est plus stable et possède une meilleur précision qu’une source ordinaire.

En général, la référence est dépendante de la charge qui est connecté à ses bornes.

Il est possible d’utiliser un amplificateur intermédiaire (buffer) qui isole la référence de la charge ce qui permet de conservé un très haut degré de performance.  

Montage de base : Pont résistif

On trouve 2 types de diviseur de tension :
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Inconvénient :  VREF est proportionnellement dépendante de la tension d’alimentation.

Ainsi, toute variation de VCC se répercute sur VREF :    Effet néfaste 

L’objectif d’une référence est de s’affranchir des variations en restant le plus indépendant possible. 

On introduit le terme de sensibilité S qui quantifie VREF en fonction de VCC.

Si S = 1, quand VCC varie de 10% cela entraîne un changement de 10% pour VREF.

Référence à partir d’une jonction PN :

Il s’agit d’un composant actif.
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On connecte la substrat du bipolaire a travers une résistance au potentiel d’alimentation.
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Si VCC est plus grand de VEB,
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Ainsi,  
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On peut exprimer la sensibilité S :
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Pour 
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     on obtient S = 0.036

Cela signifie que pour une variation de 10% au niveau de VCC, on répercute une variation de 0.36% pour VREF.

Comment accroître le valeur de VREF ?
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Il faut s’assurer que le Beta du transistor est suffisamment élevé.
De même pour le ratio du pont diviseur de tension.

Montage équivalent avec un MOS
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La sensibilité de cette référence basée sur un NMOS est moins bonne que celle obtenue avec un bipolaire parce que le logarithme de Is est beaucoup moins sensible envers c’est élément que l’opérateur racine carré.
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Tension de BREAKDOWN
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